




























专利名称(译) 制作硅晶液晶显示背板的方法

公开(公告)号 CN1178094C 公开(公告)日 2004-12-01

申请号 CN02155295.9 申请日 2002-12-12

[标]申请(专利权)人(译) 联华电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 联华电子股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 联华电子股份有限公司

[标]发明人 陈天雄
陈维孝

发明人 陈天雄
陈维孝

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1335 G02F1/1339 H01L21/00 H01L21/027 H01L27/146

CPC分类号 G02F1/136277 G02F1/13394 G02F1/133553 H01L27/14683

代理人(译) 陈红

优先权 10/683340 2001-12-17 US

其他公开文献 CN1427285A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种制作硅晶液晶显示背板的方法，于半导体基底上形成反射镜层，而
后选择性蚀刻该反射镜层，以定义出一跨接垫区域、一像素阵列区域以
及一焊垫区域；接着沉积一介电层，随后于该跨接垫区域的介电层中形
成复数个跨接垫介层洞，并于洞内填入导电材质，以形成复数个插塞；
接着于该跨接垫区域上形成一上导电板，并经由该复数个插塞与下导电
板电连接；最后于该像素阵列区域的该介电层上方定义出复数个间隔体
的位置，再蚀刻该介电层，以形成复数个间隔体，而完成硅晶液晶显示
背板的制作；本发明利用半导体制程制作出位置固定、高度固定的柱状
间隔体，因此可制造出间隙得以精确控制并维持的LCoS微显示器，并可
减少制程步骤，进而提升产率，降低成本。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a72cbb92-35bb-4ac2-b400-0762dad3ab98
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/024743610/publication/CN1178094C?q=CN1178094C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1178094C

